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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 基 板 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 電 極 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 電 極 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 形 成 さ れ 、 有 機 半 導 体 分 子 の 集 合 体 で 構 成 さ れ た 半 導 体 膜 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 及 び 前 記 半 導 体 膜 上 に 形 成 さ れ た ソ ー ス 電 極 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 及 び 前 記 半 導 体 膜 上 に 形 成 さ れ た ド レ イ ン 電 極 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 電 極 投 影 領 域 内 に 形 成 さ れ 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 前 記 半 導 体 膜 と の 界 面 に 形
成 さ れ た 自 己 組 織 化 単 分 子 膜 と 、 を 有 す る 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ に お い て 、
　 前 記 自 己 組 織 化 単 分 子 膜 は 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 と 略 同 一 パ タ ー ン 形 状 を 有 す る 薄 膜 ト ラ ン
ジ ス タ 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ に お い て 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 は 、 陽 極 酸 化 膜 で あ り 、
　 前 記 ソ ー ス 電 極 と 前 記 ド レ イ ン 電 極 間 の 距 離 は 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 電 極 幅 よ り 狭 い 薄
膜 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ４ 】
　 基 板 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 電 極 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 電 極 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 形 成 さ れ た ソ ー ス 電 極 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 形 成 さ れ た ド レ イ ン 電 極 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 前 記 ソ ー ス 電 極 と 前 記 ド レ イ ン 電 極 上 に 形 成 さ れ 、 有 機 半 導 体 分 子



の 集 合 体 で 構 成 さ れ た 半 導 体 膜 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 電 極 投 影 領 域 内 に 形 成 さ れ 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 前 記 半 導 体 膜 と の 界 面 に 形
成 さ れ た 自 己 組 織 化 単 分 子 膜 と 、 を 有 す る 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ 記 載 の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ に お い て 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 は 、 陽 極 酸 化 膜 で あ り 、
　 前 記 ソ ー ス 電 極 と 前 記 ド レ イ ン 電 極 間 の 距 離 は 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 電 極 幅 よ り 狭 い 薄
膜 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ４ 記 載 の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ に お い て 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 は 、 陽 極 酸 化 膜 で あ り 、
　 前 記 ソ ー ス 電 極 と 前 記 ド レ イ ン 電 極 間 の 距 離 は 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 電 極 幅 と ほ ぼ 同 一
で あ る 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ７ 】
　 基 板 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 電 極 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 電 極 上 に 形 成 さ れ た 絶 縁 膜 と 、
　 前 記 基 板 及 び 前 記 絶 縁 膜 上 に 形 成 さ れ た ソ ー ス 電 極 と 、
　 前 記 基 板 及 び 前 記 絶 縁 膜 上 に 形 成 さ れ た ド レ イ ン 電 極 と 、
　 前 記 ソ ー ス 電 極 と 前 記 ド レ イ ン 電 極 と 前 記 絶 縁 膜 上 に 形 成 さ れ 、 有 機 半 導 体 分 子 の 集 合
体 で 構 成 さ れ た 半 導 体 膜 と 、
　 前 記 ゲ ー ト 電 極 投 影 領 域 内 に 形 成 さ れ 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 前 記 半 導 体 膜 と の 界 面 に 形
成 さ れ た 自 己 組 織 化 単 分 子 膜 と 、 を 有 す る 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ に お い て 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 は 、 陽 極 酸 化 膜 で あ り 、
　 前 記 ソ ー ス 電 極 と 前 記 ド レ イ ン 電 極 間 の 距 離 は 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 電 極 幅 よ り 狭 い 薄
膜 ト ラ ン ジ ス タ 。
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